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(57) Формула изобретения
1. Органическое светоизлучающее устройство, содержащее:
органический светоизлучающий слой;
зеркало;
анодный электрод, причем анодный электрод является прозрачным для видимого

света; и
катодный электрод, причем катодный электрод является прозрачным для видимого

света,
причем органический светодиодный слой расположен между анодным электродом

и катодным электродом, и зеркало расположено такимобразом, чтобыодин из анодных
электродов и катодного электрода располагался между зеркалом и органическим
светоизлучающим слоем, и

причем зеркало отражает первый диапазон длины волн видимого света, причем по
меньшей мере первая часть видимого света, излучаемого органическим
светоизлучающим слоем, характеризуется длинами волнывпределах первого диапазона
длин волн видимого света, и зеркало пропускает второй диапазон длин волн видимого
света, причем органический светодиодный слой не излучает свет, характеризующийся
длинами волн, по меньшей мере, в части второго диапазона длин волн видимого света.

2. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором видимый свет,
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излучаемый органическим светоизлучающим слоем, характеризуется длинами волн в
первом диапазоне длин волн видимого света, причем органический светоизлучающий
слой не излучает света, характеризующегося длинами волн во втором диапазоне длин
волн видимого света.

3. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором зеркало включает
в себя диэлектрическое наборное зеркало.

4. Органическое светоизлучающее устройство по п.3, в котором диэлектрическое
наборное зеркало характеризуется отражательной способностью более 98% для света,
характеризующегося длиной волны в диапазоне от 475 нм до 550 нм, причем
диэлектрическое наборное зеркало характеризуется отражающей способностью 20%
или менее для света, характеризующегося длиной волны 440 нм, и диэлектрическое
наборное зеркало характеризуется отражательной способностью 20% или менее для
света, характеризующегося длиной волны 600 нм.

5. Органическое светоизлучающее устройство по п.3, в котором ОСИП
дополнительно содержит подложку, причем подложка является смежной с зеркалом.

6. Органическое светоизлучающее устройство по п.3, в котором диэлектрическое
наборное зеркало содержит слой Ta2O5 и слой SiO2.

7. Органическое светоизлучающее устройство по п.6, в котором диэлектрическое
наборное зеркало содержит чередующиеся слои Ta2O5 и SiO2, причем каждый слой
Ta2O5 характеризуется толщиной от приблизительно 10 нм до приблизительно 100 нм,
и каждый слой SiO2 характеризуется толщиной от приблизительно 10 нм до
приблизительно 100 нм.

8. Органическое светоизлучающее устройство по п.7, в котором диэлектрическое
наборное зеркало содержит N слоев Ta2O, причем количество слоев SiO2 находится в
диапазоне от N-1 до N+1, и N находится в диапазоне от 1 до 40.

9. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, дополнительно содержащее
обеспечивающий транспорт дырок слой и слой переноса электронов.

10. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором органический
светоизлучающий слой содержит Ir(ppy)3, MEH-PPV, Alq3 или Flrpic.

11. Органическое светоизлучающее устройство по п.9, в котором обеспечивающий
транспорт дырок слой содержит NPB, TAPC, TFB или TPD.

12. Органическое светоизлучающее устройство по п.9, в котором слой переноса
электронов содержит BCP, Bphen, 3TPYMB или Alq3.

13. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором прозрачный анод
содержит поменьшей мере один материал, выбранный из группы, состоящей из: оксида
индия и олова (ОИО), углеродных нанотрубок (УНТ), оксида индия и цинка (ОИЦ),
серебряного нанопровода и наборного слоя магний:серебро/Alq3 (Mg:Ag/Alq3), причем
прозрачный катод содержит по меньшей мере один материал, выбранный из группы,
состоящей из: ОИО, УНТ, ОИЦ, серебряного нанопровода и наборного слоя Mg:Ag/
Alq3.

14. Органическое светоизлучающее устройство по п.13, в котором прозрачный катод
содержит наборной слой Mg:Ag/Alq3, причем слой Mg:Ag характеризуется толщиной
менее 30 нм, Mg и Ag присутствуют в отношении 10:1 (Mg:Ag); и слой Alq3
характеризуется толщиной от 0 нм до 200 нм.

15.Органическое светоизлучающее устройствопоп.1, в которомпрозрачныйанодный
электрод расположен между зеркалом и органическим светоизлучающим слоем.

16. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором прозрачный
катодный электрод расположен между зеркалом и органическим светоизлучающим

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
4
8
8
3
7

A
R

U
2
0
1
3
1
4
8
8
3
7

A



слоем.
17. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, дополнительно содержащее:
стеклянную подложку;
обеспечивающий транспорт дырок слой, расположенный на прозрачном анодном

электроде;
причем зеркало включает в себя диэлектрическое наборное зеркало, причем

диэлектрическое наборное зеркало расположено на стеклянной подложке, и
диэлектрическое наборное зеркало содержит чередующиеся слои Ta2O5 и SiO2;

причем прозрачный анодный электрод расположен на диэлектрическом наборном
зеркале, и прозрачный анодный электрод содержит ОИО;

причем органический светоизлучающий слой расположен на обеспечивающем
транспорт дырок слое; и

причем прозрачный катодный электрод расположен на органическом
светоизлучающем слое, где прозрачный катодный электрод содержит наборной слой
Mg:Ag/Alq3, причем слой Mg:Ag характеризуется толщиной менее 30 нм, Mg и Ag
присутствуют в отношении 10:1 (Mg:Ag); и слой Alq3 характеризуется толщиной от 0
нм до 200 нм.

18. Осветительное окно, содержащее органическое светоизлучающее устройство по
п.17.

19. Осветительное окно, содержащее:
стеклянную подложку; и
органическое светоизлучающее устройство по п.1.
20. Органическое светоизлучающее устройство по п.1, в котором зеркало отражает

по меньшей мере 90% видимого света, излучаемого органическим светоизлучающим
слоем.

21. Органическое светоизлучающее устройство по п.2, в котором зеркало отражает
по меньшей мере 90% видимого света, излучаемого органическим светоизлучающим
слоем.

22. Органическое светоизлучающее устройство по п.2, в котором зеркало пропускает
по меньшей мере 80% видимого света во втором диапазоне длины волн видимого света.

23. Органическое светоизлучающее устройство по п.2, в котором зеркало пропускает
по меньшей мере 90% видимого света во втором диапазоне длины волн видимого света.

24. Способ изготовления органического светоизлучающего устройства,
предусматривающий:

формирование зеркала;
формирование прозрачного анодного электрода на зеркале;
формирование органического светоизлучающего слоя на прозрачном анодном

электроде; и
формирование прозрачного катодного электрода на органическом светоизлучающем

слое;
причем зеркало отражает первый диапазон длины волн видимого света, причем по

меньшей мере первая часть видимого света, излучаемого органическим
светоизлучающим слоем, характеризуется длинами волнывпределах первого диапазона
длины волн видимого света, и зеркало пропускает второй диапазон длины волн
видимого света, причем органический светодиодный слой не излучает свет,
характеризующийся длинами волн, по меньшей мере, в части второго диапазона длины
волн видимого света.

25. Способ по п.24, в котором зеркало включает в себя диэлектрическое наборное
зеркало, причем диэлектрическое наборное зеркало содержит чередующиеся слои из
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двух диэлектрических материалов, характеризующихся различными показателями
преломления.

26. Способ по п.25, в котором диэлектрическое наборное зеркало содержит
чередующиеся слои Ta2O5 и SiO2, причем каждый слой Ta2O5 характеризуется толщиной
от приблизительно 10 нмдоприблизительно 100 нм, и каждый слой SiO2 характеризуется
толщинойот приблизительно 10 нмдоприблизительно 100 нм, при этомдиэлектрическое
наборное зеркало содержитN слоев Ta2O5, количество слоев SiO2 находится в диапазоне
от N-1 до N+1, и N находится в диапазоне от 1 до 40.

27. Способ по п.24, в котором прозрачный катод содержит наборной слой Mg:Ag/
Alq3, и формирование прозрачного катода предусматривает:

формирование слоя Mg:Ag с толщиной менее 30 нм, причем Mg и Ag присутствуют
в отношении 10:1 (Mg:Ag);

формирование слоя Alq3 на слое Mg:Ag с толщиной от 0 нм до 200 нм.
28. Способ по п.26, в котором диэлектрическое наборное зеркало характеризуется

отражательной способностью более 98% для света, характеризующегося длиной волны
в диапазоне от 475 нм до 550 нм, причем диэлектрическое наборное зеркало
характеризуется отражающей способностью 20% или менее для света,
характеризующегося длиной волны 440 нм, и диэлектрическое наборное зеркало
характеризуется отражательной способностью 20% или менее для света,
характеризующегося длиной волны 600 нм.

29. Способ по п.24, в котором видимый свет, излучаемый органическим
светоизлучающим слоем, характеризуется длинами волн в первом диапазоне длины
волн видимого света, причем органический светоизлучающий слой не излучает света,
характеризующегося длинами волн во втором диапазоне длины волн видимого света.

30. Способ по п.24, в котором зеркало отражает по меньшей мере 90% видимого
света, излучаемого органическим светоизлучающим слоем.

31. Способ по п.29, в котором зеркало отражает по меньшей мере 90% видимого
света, излучаемого органическим светоизлучающим слоем.

32. Способ по п.29, в котором зеркало пропускает по меньшей мере 80% видимого
света во втором диапазоне длины волн видимого света.

33. Способ по п.29, в котором зеркало пропускает по меньшей мере 90% видимого
света во втором диапазоне длины волн видимого света.
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